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水溶胶CdSe/CdS核/壳结构纳米晶制备及光学性质的研究  
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摘要  以巯基乙酸为稳定剂在水溶液中合成了水溶胶CdSe/CdS核/壳结构的量子点，利用X射线粉末衍射(XRD)
和X射线光电子能谱(XPS)对量子点结构进行了表征;并对化学组成和尺寸分布进行了研究。通过紫外-可见吸收光
谱、激发光谱与发射光谱研究了它们的发光特性。  

关键词   Ⅱ-Ⅵ族半导体   量子点   水溶胶    

分类号 TN304.2   

DOI:   

通讯作者: 
滕 枫  

 

    


